




























































专利名称(译) 在通过涂覆形成的层间绝缘膜上具有透明导电膜的液晶显示器

公开(公告)号 US7586572 公开(公告)日 2009-09-08

申请号 US11/364613 申请日 2006-02-27

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术有限公司.

当前申请(专利权)人(译) NLT科技有限公司.

[标]发明人 KIMURA SHIGERU
MAEDA AKITOSHI
DOI SATOSHI
ISHINO TAKAYUKI

发明人 KIMURA, SHIGERU
MAEDA, AKITOSHI
DOI, SATOSHI
ISHINO, TAKAYUKI

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1333 C23C14/08 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/00 G09F9/30

CPC分类号 G02F1/136227 G02F1/13439

代理机构(译) FOLEY＆Lardner的律师事务所

审查员(译) NGUYEN，粪便T.

优先权 2001096263 2001-03-29 JP

其他公开文献 US20060146220A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造液晶显示器，其具有以栅格形状布置的总线，耦合到总线的开关元
件，以及设置在通过涂覆形成的层间绝缘膜上并且与开关元件耦合的像
素电极。在制造液晶显示器时，当在通过涂覆形成的层间绝缘膜上形成
透明导电膜时，将基板的温度控制为100℃-170℃。在另一个实施例中，
当透明时在非加热条件下在层间绝缘膜上形成导电膜，将氧气流速比设
定为1％或更低，并在形成膜之后进行退火。因此，当在层间绝缘膜上蚀
刻ITO膜时，不会产生蚀刻残留物。此外，可以均匀地降低ITO膜和下层
金属之间的接触电阻，并且可以避免显示缺陷。
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